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CC1108 具有反接保护的低压差线性LED驱动器IC

特性

 VCC pin具有反接保护功能，反接时候电流不超过 10uA，有效减

少外围器件

 工作电压范围宽，VCC：2.5V~24V

 驱动能力强，可以输出高达 200mA持续电流

 反馈电压低至 150mV

 温度调节电流，当环境温度过高时，输出电流自动降低

 ICC电流低，仅为 500uA，有助于提高灯具光效

 输出端最小过驱动电压（VDRV-VFB）：0.2V@IOUT=200mA

 芯片间电流失配<±4%@ IOUT=200mA

应用

 LED激光模组

 恒流 LED模组

 恒流 LED灯条

 LED日光灯管

 LED背光

概述

CC1108是一款高精度线性LED驱动芯片，提供单通道恒定输

出电流，电流输出范围从5mA~200mA，电流数值可以通过外接电阻

（RFB）进行设定，芯片的工作电压范围为2.5V~24V。150mV的低

电流设定电压和200mV的低饱和压降驱动级，使得CC1108能够在宽

驱动电压范围内提供稳定的电流输出。CC1108外围元件少，应用可

靠性好，芯片内部包含高精度的带隙基准源，5V稳压电路，过温保

护电路和低压差驱动电路和低失调高精度放大器。

CC1108内置智能过温保护功能，在过温保护过程中无频闪。

芯片内部的温度感应器可侦测CC1108的温度状态；当CC1108芯片

内部温度超过110°C时，过温保护电路会启动，温控PWM电路会调

节驱动的输出占空比，该信号的占空比随着温度上升而降低，当芯片

结温超过150°C时，占空比降低为0，输出完全关闭。

CC1108 采用SOT23-5小体积封装，符合RoHS相关指令要求。

功能框图

http://www.crosschipmicro.com
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订购信息

产品名称 封装型号 备注

CC1108ST SOT23-5 卷盘编带，3000片/卷

管脚定义

SOT23-5 SOT23-5

管脚名 编号 功能

VFB 1 LED驱动电流设定端

GND 2 地

DIM 3 PWM调光控制，内置 50kΩ上拉电阻，如果不需要调光可以悬空

VCC 4 IC电源

DRV 5 LED驱动沉电流

极限参数

参数 符号 参数值 单位

VCC VCC -30~28 V

DIM管脚电压 VDIM -0.3~5.5 V

VFB管脚电压 VFB -0.3~5.5 V

DRV管脚电压 VDRV -0.3~32 V

持续输出电流 IOUTC 200 mA

热阻（SOT23-5） RθJA 200 °C/W

工作环境温度范围 TA -40~150 °C

工作结温 TJ 150 °C

存储温度 TSTG -55~150 °C

ESD (HBM) ESD(HBM) 2000 V

注意: 超过器件的极限参数可能会导致器件永久损坏，长时间放置于超过极限条件的环境之下可能会降低器件的可靠性。

http://www.crosschipmicro.com
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推荐工作环境

参数 符号 最小值 最大值 单位

电源电压 VDD 2.5 24 V

持续电流 ICONT - 200 mA

环境温度 TA -40 125 °C

电气参数 (VIN=12V @ 25°C 室温, 除非另行规定)

参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位

电源电压范围 VCC 2.5 - 24 V

静态电流 ICC DIM悬空，VCC=5V，RFB=5Ω, VDRV=2V - 500 600 uA

DIM逻辑电平
VDIMH 2.5 - 5 V

VDIML 0 - 0.4 V

输出电流
IOUTH RFB=0.75Ω，DIM悬空，VDRV=1V 192 200 208 mA

IOUTL RFB=0.75Ω，DIM接地，VDRV=1V - - 0.1 uA

输出饱和压降 VSAT TA=-40~125°C，IDRV=200mA - - 175 mV

电流设定电压 VFB VDRV=2V，RFB=5Ω 144 150 156 mV

输出电流线性调整率 %/dVCC RFB=5Ω，VDRV=2V，VCC=2.5~24V - 0.1 0.3 %

输出电流负载调整率 %/dVDRV RFB=5Ω，DIM悬空，VDRV=0.4~5V - 0.1 0.3 %

VCC反接漏电流 IREV VCC=-30V@TA=-40~125°C - - 10 uA

DRV漏电流 IOUTL VCC=2.5~24V@TA=-40~125°C - - 1 uA

过温保护触发温度(1) TOTP - 110 - °C

过温保护关断温度(1) TOTP_SD - 150 - °C

注：(1)由设计保证，而非量产测试值。

开关特性 (VCC=5V @ 25°C 室温, 除非另行规定)

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

延迟时间（低电位到高电位） DIM-VFB tpLH
VCC=5V;

VDRV=2V;

RFB=5Ω

- 1.2 - us

延迟时间（高电位到低电位） DIM-VFB tpHL - 1.0 - us

电流输出端电流爬升时间 tR - 1 - us

电流输出端电流下降时间 tF - 1.2 - us

开关特性

http://www.crosschipmicro.com
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典型应用电路

典型 5V 200mA应用电路 典型 12V 120mA应用电路

典型 24V 60mA应用电路 典型 24V 120mA应用电路

典型 36V 120mA应用电路

注：在 VCC≥12V和 VCC引脚直接外接电源的应用中，需串接一个电阻 R(1kΩ)来抑制热插拔电压。

http://www.crosschipmicro.com
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曲线和波形

ICC vs. VCC VFB vs. VCC

VFB vs. TA (VCC=12V) VSAT vs. TA (VCC=12V)

http://www.crosschipmicro.com
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曲线和波形

高温保护 VFB=70mV斩波 高温保护 VFB=135mV斩波

输出电流上升沿波形 tR (常温，DIM为 50%占空比) 输出电流下降沿波形 tF (常温，DIM为 50%占空比)

DIM & ILED波形 (常温，DIM为 50%占空比) DIM & ILED波形 (高温，DIM为 100%占空比)

DIM & ILED波形 (高温，DIM为 50%占空比)

http://www.crosschipmicro.com


7

crossLED series
DS-CC1108-SC-rev1.3

成都芯进电子有限公司版权所有 2024
https://www.crosschipmicro.com

应用

产品描述

CC1108是一个多功能线性 LED驱动器 IC，其最大驱动电流可达 200mA，而驱动引脚只需要保持 0.5V电压即可满足。

DIM内部带上拉电阻，当 DIM引脚悬空时，芯片输出最大电流。

LED驱动电流设定

CC1108的输出电流值由外挂电阻来设定，外挂电阻应连接于接地端（GND）与电流设定端 (VFB)之间，反馈电压为0.15V。通过外挂电

阻值的调整可以设定输出电流的大小，最高可达200mA。输出电流值可通过下列等式来概算：

ILED=VFB/RFB

其中VFB为CC1108恒流参考设定电压，典型值为150mV，RFB为芯片VFB 管脚与地之间的电流设定电阻，当LED驱动电流为60mA时，RFB

应该选取2.5欧姆，精度1%的电阻。

CC1108在一定条件下，其效率比较低，因此在正常工作的时候：IC的最大功耗不能超过400mW。

CC1108的驱动电流与DRV引脚的电压成反比例关系：灯具正常工作时，DRV的电压越高，CC1108输出的电流越低。

建议应用条件

应用条件 驱动电流ILEDMAX(mA)

5V，1颗白光LED 200mA

12V，3颗白光LED串联 120mA

24V，6颗白光LED串联 60mA

24V，7颗白光LED串联 120mA

36V，11颗白光LED 120mA

过温保护

CC1108内置无闪烁过温保护电路。当芯片结温达到 110°C时候，内置的温控 PWM电路将开始工作，产生一个 30kHz~40kHz，随温度

升高而占空比降低的 PWM信号，该信号控制输出电流的占空比；当芯片结温低于 110°C时候，占空比为 100%；当超过 110°C时候，输出站

控制输出电流随结温升高而降低；当芯片结温超过 150°C的时候，输出占空比将降低为零，输出电流被完全关断，从而确保驱动 IC的安全。

因为频率高达 30kHz~40kHz，肉眼无法可见，所以 LED在过温保护的状态下，闪烁完全看不到。

http://www.crosschipmicro.com
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封装信息

SOT23-5封装

符号
毫米

最小值 最大值

A 0.90 1.45

A1 0.00 0.15

A2 0.90 1.30

b 0.20 0.50

C 0.09 0.26

D 2.70 3.10

E 2.20 3.20

E1 1.30 1.80

e 0.95REF

e1 1.90REF

L 0.10 0.60

a° 0° 30°

注意:

1. 所有尺寸单位均是毫米。

打标:

第一行: 1108 – 产品名称

http://www.crosschipmicro.com
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规格书版本更新

开放日期 更改摘要 版本

2024.01 将高温保护两个波形图上的波形注释“DIM”更改为“DRV”——Page6 rev1.3

http://www.crosschipmicro.com
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关于芯进

成都芯进电子有限公司(CrossChip Microsystems Inc.)成立于 2013年，是一家国家高新技术企业，从事集成电路设计与销售。公司技术实

力雄厚，拥有 60余项各类专利，主要应用于霍尔传感器信号处理，拥有下列产品线：

 高精度线性霍尔传感器

 各类霍尔开关

 单相电机驱动器

 单芯片电流传感器

 AMR磁阻传感器

 隔离驱动类芯片

联系我们

成都

地址：四川省成都市高新西区天辰路 88号 3号楼 2单元 4楼

电话：+ 86 - 028 - 87787685

邮箱：support@crosschipmicro.com

网址：https://www.crosschipmicro.com

深圳

地址：深圳市南山区粤海街道科园路 18号北科大厦 6楼 605室

上海

地址：上海市浦东新区盛荣路 88号盛大天地源创谷 1号楼 602室

苏州

地址：江苏省苏州市虎丘区苏州高新区金山东路 78号

http://www.crosschipmicro.com

